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DIYOTLAR

—-
ANot _|>|— Katot
+ —

Diyot tek yonli akim gecisine izin veren elektronik devre
elemanidir. Anot ve katot ucu vardir. Anot ucundan sadece arti (+)
polarma gecisine izin verir, katot ucundan ise sadece eksi (-)
polarma gecisine izin verir. Diyotlar alternatif akimi, dogru akima
gecirmek icin kullanilir. Diyot sembollindeki ok, akim yodnunu
gosterir.

Diyotun anot ucuna + polarma, katot ucuna — polarma
uygulanmalidir. Aksi takdirde iletime gecmez.



Esit 6lcekli araliklarile cizilmis eksenler Gzerinde, yari
iletken diyot karakteristik egrisi cizimi

lleri ongerilimleme, p-tipi

oo} 10 O malzemeye pozitif potansiyel
204 ve n-tipi malzemeye de negatif
150 [ 1ot smerilin bieest potansiyel uygulanarak saglanir.
10} Akim siddeti ileri o6ngerilim-
51 lemenin artisiyla birlikte Ustel

olarak artar.

A

40 30 20 10 0 10 20 30 40 Vg(voly

Geri ongerilimle ise p-tipi

Geri (tersine)

oneerifim boleest 07 malzemeye negatif potansiyel
il ve n-tipi malzemeye de pozitif
! potansiyel uygulanarak saglanir.
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Yariiletken diyot (Silisyum) karakteristigi
Akim siddeti tlerl ongerilimlemenin artigiyla birlikte

ustel olarak artar.

'
ld (mA)
50F —>Ticari piyasada
mevcut tipik Si
40 F eleman
Ileri éngerilim
30r ! .. .
! bolgesi
20 Tc=25°C
(Oda sicakligi)
10F
- 1 1 1 1 0 L l 1 Il"' 1 l »
40 30 20 10 0.5 0.7 09
- LA Vg (volt)
IS - 2LA
. . - 3LA
Geri (tersine)
. .- . . - 4puA
ongerilim bolgesi
ld (na)
\

K-V
I=1,-(e"<™)

| : Diyot akimu

|5 : Ters yonde doyma akimi

K — 11600
n
V : Gerilim

T, :Santigrat cinsinden sicaklik (°C)
T, : Kelvin cinsinden sicaklik (°K)
Te=T:.+273 (Ty=°K, T.=°C)
M : 14" nin kiigiik degerleri igin
Ge'dan=1veSi'dan=2dir.



Silisyum ve Germanyum Yariiletken Diyotlarin
Karsilastiriimasi \

Ig (MA)
50F
40F
30F

20f

10r

l; (S1)=10 nA

01 02 ()3 04 05 06 (7 08 \f T
WY , : d(volt)

| ls (Ge)=2pA | i Vi(Ge)  Vi(Si)
i i - 6uA

1S1 {Ge - 8uA

| ' lg (uA)

Vz(iSi) VzéGe) \






DC Direng (Statik Direnc)

Diyotun,  belirli calisma V.
noktasindaki direncine DC diren¢ veya Roe = ot Ohm
statik direnci denir. Su sekilde hesaplanar; | diyor

Ornek: Asagidaki diyot karakteristik egrisinin ileri dngerilimleme
bolgesindeki V;=0,5 V’taki ve V4=0,8 V’taki DC diren¢ degerlerini

bulunuz.
lg4 (MA)
30} ..
silisyum
20f ———-——————
10} i
I 1

Ry _ 05V o500
2 MA

Roc =22V _ 400
20mA

Bulunan sonuglar, ileri 6ngerilimleme
bolgesindeki bir diyodun DC
direncinin, daha yiiksek gerilim ve
akimlara yaklastikca azaldigini
gostermektedir.



Ornek: Asagidaki devrede R1 direnci uclarina bagl voltmetre
kac voltu gosterir?

5 Volt —

Cozum:
5V =Up,; +Ug,
5V =0,95V +Ug,

Ug, =5V — 0,55V
U, = 4,45V



Kullanilacak diyot trafo cikis voltaji ve devrenin ¢cekecegi akima gore secilir gesitli

devreler icin en yaygin kullanilan diyotlar 1N400X ve 1N540X serisidir

1N400X diyotlarda X 1...7 arasidir X yerine gelen rakam maksimum
calisma voltajini belirler gl¢leri ise sabit 1 amperdir

1N540X serisi yine ayni son rakam c¢alisma voltajini gosterir glcleri ise sabit 3
amper guc arttikca boyutlar buylyor 1n400x serine gore daha uzun ve tombul

1N4001 50 volt

1N4002 100 volt
1N4003 200 volt
1N4004 200 volt
1N4005 600 volt
1N4006 800 volt
1N4007 200 volt

1N5400 50 Volt
1N5401 100 Volt
1N5402 200 Volt
1N5403 300 Volt
1N5404 400 Volt
1N5405 500 Volt
1N5406 600 Volt
1N5407 800 Volt
1N5408 1000 Volt

o L:%
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www.320,volt.com

Resimde diyotlarin gercek gorinimleri ve devre semalarindaki
sembolleri gortilmekte bu diyotlardan 4 adet kullanarak kopri diyot

yapabiliriz
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KOPRU DIYOT RESIMLERI
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Kopru diyot baglantisi
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ornek 12volt ile standart 5mm led yakmak icin devreye
seri 1k direnc baglanir

Animasyonda gorduguniz gibi direncin ¢ikisinda hic
bir yuk bagl degilken yine 12v dlcultyor yuk olarak

kirmizi led baglandiginda voltaj 1.6v seviyesine
kadar dusuyor.
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DIJITAL oA Do
MULTIMETRE [ ™o

A ‘”“‘“@'

Eﬁ%r COM

Diyodlarin dijital multimetre ile
Olcimu basittir 2 yonlu yapilir 6lci
aletinde kademe diyot sembolline
getirilir bu kademe bir cok dlcu
aletinde ayni zamanda
kablo,baglanti gibi testlerde
kullanmak icin ses (buzer) uyarisida
verir.

Diyod Ol¢iimii 1 (katot,anot arasi)
: Kirmizi kablo cizgili uca siyah
kablo ise diger uca degdirilir
multimetrenin ekraninda deger
gorinmemeli buzer ses vermemeli
Ariza : Eger diyot kisa devre ise tiz
bir ses gelir ya da tam kisa devre
degilse sizdiriyorsa arizaya gore

ekranda degisik degerler gorinur
14
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20k =
DIJITAL @

10A DC
MULTIMETRE [T ™

A ‘”““@"

Eﬁrcom @
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Diyot Ol¢iimii 2 (anot,katot arasi) :
Problarin yonu degisir kirmizi renkli
prob anot ucuna siyah renkli prob
ise katot ucuna degdirilir
multimetre ekraninda 580, 550,600
gibi rakamlar gérindar.

Tam deger verilemez o6l¢ii aletine
gore diyotun cesidine gore degisir
verdigim degerler bir cok devrede
kullanilan 1IN400X 1N540X serisi
icin

Ariza : Hic deger gorunmez,buzer
ses verir,cok dusuk deger gorinur
ise diyot arizalidir
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Diyot Ol¢iimii (anot,katot arasi) : Kirmizi
renkli prob anot ucuna siyah renkli prob
ise katot ucuna degdirilir multimetre
ekraninda 580, 550,600 gibi rakamlar
gorunur. Bu islem ile diyod dogru
polarmalandirilmistir. Okunan degerler
mV cinsindendir.
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Anode

Cathode

*.

Diyodun, ohm kademesine alinarak
vapilan dlcumlerinde bir yonde
dusuk direnc diger yonde yuksek
direnc okunmalidir.
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Diyotlarin U¢larinin Bulunmasi ve Saglamlik Kontrolu

Meter set to
Diode range

Diode Package

Anode Cathode Forward biased diode measures Reverse biased diode meaures infinity
t:‘_.::! about 1k Ohms (+/- 25%) (High resistance or open circuit)
P ]
Anode N Cathode
Diode Symbol

23



Analog 6lcu aleti ile diyot kontrol edilirken olcl

aletinin yapisi geregi, kirmizi prob katotta, siyah prob

ise anotta bagli iken dogru polarma gerceklesir. (Dijital
Olcu aletine gore tersi)

Forward ourrent

1N4001

-4

Cathode H Anode



Diyot Karakteristiklerinin Kartezyen Koordinat
Sisteminde Cizilmesi

Kartezyen koordinat sistemi iki sayi dogrusunun birbiri ile
dik kesismesi sonucu olusur. Yatay eksen “x ekseni
(apsisler ekseni)”, dikey eksen ise “y ekseni (ordinat
ekseni) olarak isimlendirilir. Koordinatlar eksenlerinin
kesim noktasi ise “baslangic noktasi” veya “orjin” olarak
adlandirilir. Bu dokiimanda islenecek diyot
karakteristiklerinin buyuk cogunlugu icin eksenlerin
isimlendirilmesi asagidaki tabloda verilmistir.

Gerilim ekseni i¢in Akim ekseni icin
Y ekseni (ordinat)
kullanilacak

X ekseni (apsis) kullanilacak
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Ideal Diyot

Ideal diyot pratikte olmayan ama hesaplamalarda kullanilan
bir diyottur. Sekil 1’de gosterilen sembol ve karakteristiklere
sahip iki uclu bir elemandir.

Vb

+>|_
—)
I

a) Diyot sembol b) Ideal diyot karakteristigi

Sekil 1. Diyot semboli ve ideal diyot karakteristigi
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Diyot icin 6nemli parametrelerden bir tanesi calisma
bolgesi veya calisma noktasindaki direnctir. Sekil 1a’da
I;’nin yonu ve V' nin polaritesi ile tanimlanan boélgeyi
(Sekil 1b’nin (st bélgesi) dikkate alacak olursak, ohm
kanunu ile belirlenen ileri yon direnci (dogru polarmadaki
direnci) R’nin degerinin;

_Viteri _ O

Rileri = =0Q

lieri ~ Miteri
oldugunu buluruz.
V.eriy diyot Uzerindeki ileri yon gerilimidir. /,,; ise diyottan
gecen ileri yon akimidir. Sekil 1b’nin ters yonde uygulanan
potansiyele iliskin bolimine bakacak olursak

Riers = ~Viers _ ~Viers _ (sonsuz) Q
0
Iters




Burada V,,,. diyot Gzerindeki ters yondeki gerilim ve I, ise
diyottan ters yonde gecen akimdir. (Sizinti akimidir). Teorik
hesaplamalarda, ideal diyot iletimde olmadigi durumda acik
bir anahtar gibi davranan oo buyUlklukte dirence sahip bir
devre elemani olarak kabul edilir. Ters ydnde akim gecirmeaz.
Yani

Iters = ls:zmt/ = 0 A'dlr

Diyota uygulanan akim yonine bakilarak diyotun iletimde
veya kesimde oldugu anlasilir. Klasik akis yonu (elektron
akiminin ters yonu) icin eger akan akim diyodun sembol(
Uzerindeki ok ucu ile ayni ydne sahipse diyot iletim
bolgesinde, ok ucu ile ters yonde ise kesimde calisiyor denir.
Bu durum Sekil 2a’da gdsterilmistir.



I

VD:OV
+ —

—_—

I

a) Ideal diyotun iletim modeli

Vb

+
—
I

Sekil 2. ideal diyotun iletim ve kesim modelleri

— +

o———0  O——0O

Io=0 A

b) Ideal diyotun kesim modeli
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Pratik Diyot Modeli

Pratik kullanimda diyot, ideal modelden farkli davranislar
sergiler. Dogru polarma altinda bir miktar direnci ve Gzerinde
gerilim dusumu vardir. Bu gerilime diyot on gerilimi denir. V;
veya V,, ile gdsterilir. Bu gerilim degeri silisyumda 0,7 V
germanyumda ise 0,3 V civarindadir. Ters ydonde polarmada
ise direnci acik bir anahtar gibi sonsuz degildir. Uzerinden cok
klcUk bir miktar sizinti akimi akar. Sizinti akimi ¢cok klictk
oldugundan (nA-pA seviyeleri) bircok uygulamada ve
hesaplamada ihmal edilebilir. Silisyum diyotlarin sizinti
akimlari benzer glic ve akim duzeylerindeki germanyum
diyotlara nazaran daha dusuktur. Yuksek sicakliklarda bile
sizinti akimi, germanyumda gorulen ylksek degerlere
ulasmaz. Bu durum silisyum elemanlarin tasarimda daha cok
kullanilmasinin en 6nemli sebebidir.




Diyotlu bir devrede gerilim dustimlerinin matematiksel
denklemi

Udiyot=0,6 V

®7

ULampa=11,4 V
I VCC:lZ V

Kirsof’un gerilimler kanunundan;

Vee :UDiyot +ULamba
12=0,6+11,4



ASAEIAdaKl aevrelerae dilyotiarin fietimae olup oimaaigini
belirtiniz.

icin diyot DOGRU polarmadir. Uygulanan gerilim; diyot
esik geriliminden fazla ise diyot iletimde, kliclk ise
kesimde olur.

g Diyotun arti ucu gli¢c kaynaginin arti ucuna bagl oldugu
-V R

—V R Diyotun katot ucu gli¢c kaynaginin arti ucuna bagl
oldugu icin diyot TERS polarmadir. Diyot kesimde olur.

oldugu icin diyot TERS polarmadir ve kesimdedir.

Diyotun eksi ucu glic kaynaginin eksi ucuna bagl

P
1 %H Diyotun arti ucu glic kaynaginin eksi ucuna bagl
§ oldugu icin diyot DOGRU polarmadir ve iletimdedir.
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Sekilde verilenlere gére devreden gecen akim ka¢c mA dir?

R=1K

| = UR — (5'1,5)\/ _ 3,5V
Uep=1,5V R 1K 1K

—— V=5V \}\ _35mA
=2 mA
Sekilde verilenlere gore R ka¢ Ohm’dur?
R=?
R= U_R = (5-1’5)V — 3’5V
L .5V !US‘D=1,5 Vv |5 100mA 0,1A
A ~350)
= 100 mA
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Sekilde verilenlere gére devreden gecen akim ka¢c mA dir?

R=220 Q)
I :UR — (5-1’5)V:3’ﬂ
Veers v gUeo=l5V R 220Q 2200
A A = 0,01591A
=7 mA ~15,91mA

Diyota baglanan seri direncin degerini hesaplayiniz.

NV n_Us _(12-02V 118V
l.  100mA  0,1A
+
T Y Wwe02v -1180
=100 mA
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Asagidaki devreden gecen akimi bulunuz.

VD=;|’6 : I — UR — (10-0’6)V — 9,4V
R 1000€2 1000€2
+ V=10V
— R=1000 Q2 9.4mA
<€
|=?

30



Cikis gerilimi V"1 hesaplayiniz.

V=5V N Vo=?

ideal I

Y
Vel Rl [1K

Esdeger Devre
|deal Diyot +
O

ideal diyotun kapali bir anahtar gibi
davrandigi kabul edilir ve diyot lizerine
dusen gerilim sifir volt alinir. Buna gore
esdeger devre cizilir. Bir cevre yonu
alinarak, Kirsof’'un Gerilimler
Kanunundan istenilen deger bulunur.
Kirsof’'un Gerilimler Kanununa gore
kapali bir elektrik devresinde (cevrede)
devre elemanlari Gzerinde dlisen
gerilimlerin toplami gerilim kaynaginin
gerilimine esittir veya kapali bir cevredeki
gerilimlerin toplami sifirdir. Buna gore

V,=5V




Cikis gerilimi V"1 hesaplayiniz.

V=5V Vo="?
© |<} © o (Cozum:
ideal T Diyot agik devre oldugundan esdeger
Diyot -1 1k devrede diyot acik bir anahtar gibi
cizilir. Buna gore esdeger devre cizilir.

Bir cevre yonu alinarak, Kirsof'un
— Gerilimler Kanunundan istenilen deger

bulunur.
Esdeger Devre . L
—O0 © o o Acik bir devrede elemanlar tUzerinde
T"’ bir akim gecisi olmaz. V,degeri R
+ | Vi R _9 direnci Uzerine dlsen gerilime esittir.
T Vo=: Bu da O voltur
VAR L |
l_ V, =V, =1, xR=0-1K
o o

V, =0V
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Cikis gerilimi V,'1 hesaplayiniz.
Vi=-12V V=7 .
o Dl o o (Cozum:
S T Diyot acik devre oldugundan esdeger
R devrede diyot acik bir anahtar gibi
3K cizilir. Buna gore esdeger devre cizilir.
Bir cevre yonu alinarak, Kirsof’un
Gerilimler Kanunundan istenilen deger
— bulunur.

j%egir Devre o o + Acik bir devrede elemanlar Gzerinde

S l.R:OA; bir akim gegisi olmaz. V, degeri R
V. direnci Uzerine disen gerilime esittir.
1 R V,=? Bu da 0 voltur.

G 3K
+12V V, =Vg = Iy xR =0x3K

Q—
o
1

V, =0V

33



Asagidaki devrede Vy, Vg, |, Pg, Pp'yi bulunuz.

Diyot silisyum oldugundan

Vp =0,7V almabilir.

I, =1, _Ve _ (8-07V =3,32mA
R 2,2K
l. Yol Il. Yol
V, =1, xR=3,32mA-2,2K = 7,3V V, =8-0,7=7,3 volt
. Yol Il. Yol P, =1, xV,
P=12xR P, =1, xV,
©F ~3,32mAx0,7V
=3,322mAx 2,2K =3,32mAx 7,3V
=2,32mW
=24,2mW =242mW
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Asagidaki devrede Vp, Vi ve Iy'yi bulunuz.

SI Vb
|< + Burada diyot ters baghdir. Devre acik
H devredir. Dolayisiyla
etV 22kSy-0 1o =0Adin,
ID:?
< M

Cevre boyunca Kirsof gerilim yasasini
Agik devre + uygularsak;

E-V,-V,=0 Vg=I,xR

2 2K Vr=7?
80—V, =0 =0xR

V, =8 Volt =0 Volt

35



ACIK bevre, KISa bevre ve Kaynak sempolier! nakkKinda \isd

Bilgi

» Bir acik devrenin uclarina herhangi bir gerilim
uygulanmis olabilir ancak akan akim 0 Amperdir.

» Bir kisa devrenin gerilim diisim{ daima O volttur.

Ancak akan akimin blayuklGglu sadece cevreleyen devre
ile sinirhdir.

» Kaynak Sembolleri

E=+10V E=-10V

AEETRY E 'l

1 1

36



Asagidaki devreicin V, ve I;'yi bulunuz.

. Esdeger Devre
Si Ge Vozr)
NJD1 D2 o ' Si=0,7V  Ge=0,3V
12v VI " °

—>|D:?

R|[5.6K

Cizilen esdeger devreden,;

V, 11
Vo=Vg =E—(Vp+Vp,) |D1:|D2:|D:|R:E:5’ﬁ

V,=12-(0,7+0,3)
| =196 mA

V, =11V
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o, Vpo Ve V, 1 bulunuz.,

Esdeger Devre
Si Ge _

. [\I|D1 KDZ VO_E Vb1 Vp,=?
+12vy Vi + : + N 51 Yo o e
T Vor? .
R|[5.6K 1 R |

— E=12V =
— 5.6K Vo
Ip=" _

—_— < ...........

D2 diyodu ters polarmadir.

Cizilen esdeger devreden;

lp =0A V., = E =12V
V., =0V
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, V,, V,, ve V,’'1I bulunuz.

Esdeger Devre

£=10v V1 Si{>| V,
o O

I R1=4,6K I
R,=2,2K| | V>
E,=-5V 1 1

CY-1'den 1. denklemi yazalim. ' '

-E,+V,+0,7+V,-5=0 V,=1xR,

—10+(1x4,6K)+0,7+(1x2,2K)-5=0 = 2,102mAx 4, 6K

(1x4,6K)+(1x2,2K) =14,3 =9,66V

Ix6,8K =14,3V Va=1xR,
=2,102mAx 2,2K

=143V -5 100mA — 4,624V

6,8K

39



Ornek: Iy, Vp, ve V, ’1 bulunuz.

[§|D1 GleDz Vo="? _|_VD1_ -\I-/sz?
f12v VI o ° I>|D1 ° T
=7 VDo=7? +
RI[POK — E=12v - V=7
ID:? .

D2 diyodu ders polarmadir. E=V,, +V,, +V,

lb =0A 12=0412 + V,
Vp =0V V,=0V
V., =12V
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Ornek: I, V,, V., ve V, 1 bulunuz.

~ \V/ .

E.=10V 1 V

01__|: SIH o Oo
| Ri=4,6K

R=22K Vo  +

E=-5V
CY-1'den 1. denklemi yazalim.
-E,+V;+0,7+V,-5=0
~10+(I1x4,6K)+0,7+(I1x2,2K)-5=0 V,;=2,102mAx 4,6K

(1x4,6K) + (1x 2,2K) =14,3 V,=9,67V
Ix 6,8K =14,3V V, =2,102mA x 2,2K
V, 24,624V

=143V o100 mA
6.8K
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V,’1 bulmak icin

. YOL

CY -2'den
E,-V,+V,=0
5-4,624+V, =0
0,38+ V,=0

v0 1 bulmak icin 1. YOL Vo =—0,37
CY -1'den

E,+V,+0,7+V, =0 - (eksi) isareti Vy'In
~10+9,67+0,7+V, =0  sekildekinin tersi bir
~10+10,37+V, =0 polariteye sahip

V, =-0,37 oldugunu gosterir.
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(")I‘nek: Vo, I, IDl’ Ve IDZ,yi bUIUﬂUZ

| R

|_'—|:|—c o 0
O,5K lIDl LIDZ
D1 D2 .,

—E sz ¢z Vo
10V si [si

$

Diyotlar paralel baghdir.

Uzerlerine dusen gerilim 0,7 V

alindi.
V,=Vy,=V,,=0,7V
I = VR — E—VDl
R R
1=10=0.7 _186ma
0,5K

| +VRr - +
L S o
05K fllor  [yloz |
e to1 | AHp2 \,
-T1oV -[0.7V 0,7V
§

Esdeée‘;r Devre °

Diyotlarin benzer karakteristiklere
sahip oldugunu dusiunursek
tzerlerinden gecen akimlar




Ol‘nek Vo, I, IDl’ Ve IDZ,yi bUIUﬂUZ

? '
r 680Q le Moz

DA D2 ..
——E Vo
T SZ SZ
1oV Si Si

Diyotlar paralel baghdir.
Uzerlerine dusen gerilim 0,7 V
alindu.

| +VR - +
e o
68002 (|Iox  |{Io2
HE + Dt HD2 V
— — —— 0
-115V 10,7V J0,7V
&

Esdeée‘;r Devre °

Diyotlarin benzer karakteristiklere
sahip oldugunu dusiunursek
tzerlerinden gecen akimlar




Ornek: Sekildeki devreden akan I’akimim bulunuz.

+0,3 V
_ [ |1=" [>|
E1 I—? R Ge E2 > + R _ Ge
o —{— 11— p—o° — 1 >
20V 22K 4V 2.2K |
-0 SI o—
KI +|E1 Acik +| E2
Si T dve —
20V 4\
Esdeger Devre

Akan akim yonu germanyum diyodu iletimde, silisyum diyodu
ise kesimde yapacak sekildedir.

_E1-E2-V,, _20-4-03_ 157
R 22K 22K

I =7/,14 mA




Ornek: Sekildeki devreden akan I’akimim bulunuz.

E1 1=7 R
c ol |
20V 2,2K

—=

Ge E2
) r—=>
4\/

N

V1

Si

Aclk
devre
—0 Lo o
I—?+ R _ Ge
————1—9 o—
‘ 2 2K Si
+| E1 +[:| -+ E2
p— 0,7V ——
“[20V 4V
Esdeger Devre

Akan akim yonu silisyum diyodu iletimde, germanyum diyodu

ise kesimde yapacak sekildedir.

_E1-E2- V4

20-4-0,7 _ 15,3

2,2K

2,2K

= 6,95 mA



Ornek: Sekildeki devreden akan I’akimim bulunuz.

Aclk
devre
E1 Iz?_ R Ge E2 —-||-:|_—n o—
° —— 9 ™ av ‘ Si
30V 47K 6V 4.7K N
_h_ + E1 +71 - 4E2
_ pu— 0,7V ———
Si “130V |6V
Esdeger Devre

Akan akim yonu silisyum diyodu iletimde, germanyum diyodu
ise kesimde yapacak sekildedir.

_E1-E2-Vg _30-6-0,7 _ 233
R 47K 47K

=4 95 mA




Ornek: 14, I, ve | 5,, akimlarini bulunuz.

D1 Cozum: Akim yonune bakildiginda gerilime gore
Si 1 %l_ her iki diyotta iletimdedir. Once esdeger devre
‘|D2 cizilir. Sonra DC seri-paralel devrelere
+ 20V _ J uygulanan tekniklerle ¢6zim elde edilir. Sonug¢
TEA SiNZD2 olarakta Kirsof’un gerilim prensibi denklemi
R? | l, 1 ya2|la\b/ilir. 0.7
TR AN =" = ——=0,212mA
- R1 3.3K
+ - + VR1 - | _ Ve _ 20_(0’7+0’7):332 A
—I=— " o2 M
| D1 33K R1 5,6K
I R1
20V l b2 .y
e e A digim noktasinda
0,7VT
-|E1 RO _| D2 |
56K | 1 L=l +li= Iy, =1L -1
—] ', o
Vet Acgmme l,, =3,32mA — 0,212mA
Esdeger Devre

lp, = 3,108MA




Ornek: 14, I, ve | 5,, akimlarini bulunuz.

D1 Cozum: Akim yonune bakildiginda gerilime gore
Ge | %l_ her iki diyotta iletimdedir. Once esdeger devre
‘|D2 cizilir. Sonra DC seri-paralel devrelere
+ 25V J uygulanan tekniklerle ¢6zim elde edilir. Sonug¢
TEA GeN/ D2 olarakta Kirsof’un gerilim prensibi denklemi
R? | l, 1 ya2|la\b/ilir. 03
68K A g |, =—"L= ——=0,063mA
0 R1 5.6K
V
+] ~ _#VR1_ | :&: 25—(0,3+O,3) _353mA
—1—— 1> ;00 M
| D1 56K R1 0,8K
25V l .
= el A dUgum noktasinda
0,3VT
-|E1 RO _| D2 |
68K ) 1 L=l +li= Iy, =1L -1
—] ', o
- VR2+ AD,gmnoklas ID2 :3,58 mA—0,053 mA
Esdeger Devre

Ip, = 3,527 MA




Bir diyodu dogru yonde polarmalandirmak icin Anot
gerilimi katod geriliminden daha pozitif olmak

zorundadir. 0,7V 3,6V -5V
N N XN/
oV 3V -6V

Bir diyodu ters polarmalandirmak icin Anod gerilimi katod
geriliminden daha az pozitif olmalidir.

N oV -5V

N N N/

3V 3V -3V




Sekildeki devrede diyodun iletime gecmesi icin diyot
uclarina en az kac volt gerilim (Vi) uygulanmasi
gerekir? (Diyot silisyum diyottur).

a. 2.2V
b.1.2V Vi

c.1V _I_ Yo

d.0.7V
e.0.3V
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